
おすすめ! 新商品

業界トップクラス*の低オン抵抗Pch MOSFET登場

第5世代 Pch パワーMOSFETシングルシリーズ/第5世代 Pch パワーMOSFETデュアルシリーズ

-40V/-60V 産業機器向け Pch MOSFET

・業界トップクラス*の低Ron・A（単位面積あたりのRon）により、
機器の省エネと小型化に貢献

・シングル18機種 デュアル6機種の多彩なパッケージラインアップ展開により、

設計工数の削減と高信頼化に貢献

■従来品と新商品のオン抵抗比較 ■対応アプリケーション・使用回路

・新デザイン微細トレンチ構造により酸化膜破壊を回避し品質を向上

低オン抵抗化により、機器の省エネと小型化に貢献
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第5世代
PchパワーMOSFET

*2021年2月ローム調べ

62%減 52%減

従来品

・ロボット、小型家電、空調設備など ・産業用PLC（プログラマブルロジックコントローラ）

DCモータHブリッジ回路（VIN=24V）
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産業用DCファンモータ 産業用パワーマネジメントスイッチ

第5世代
PchパワーMOSFET

バッテリ
チャージャー

バッテリ

AC/DC
コンバータ

(HUML2020L8 single) SOT-457T
(TSMT6)

(TSMT8)

(HSMT8) (HSOP8) (SOP8) TO-252

(HUML2020L8 Dual)

Note：パッケージはJEDEC表記です。( )内はROHMパッケージを示します。



■ラインアップ

2021 2 1

O_146 Catalog No. 63OP7288J  02.2021 PDF     © 2021 ROHM Co., Ltd.

電流値(A)
内部回路図パッケージ名

パッケージ
サイズ

(mm)

VDSS

(V)

Tc=25℃

0 -5 -10 -15 -35 -55 -75 -80

<DFN2020-8S>
(HUML2020L8 
single)

2.0×2.0×0.6

-40

SOT-457T
(TSMT6)
[SC-95]

2.8×2.9×0.85

(TSMT8)

(HSMT8)

(HSOP8)

(SOP8)

TO-252
<DPAK>

2.8×3.0×0.8

3.3×3.3×0.8

6.0×5.0×1.0

6.0×5.0×1.75

10.0×6.6×2.3

-60

RF4G060AT

RF4L040AT

RQ6G050AT

RQ6L035AT

RQ7G080AT

RQ7L050AT

RQ3G110AT

RQ3L070AT

RS1G201AT

RS1L151AT

RS3G160AT

RS3L110AT

RD3G01BAT

RD3G03BAT

RD3G07BAT

RD3L01BAT

RD3L03BAT

RD3L07BAT

-40

-40

-40

-40

-40

-40

-60

-60

-60

-60

-60

-60

-6*

-4*

-5*

-3.5*

-8*

-5*

-35

-25

-78

-56

-16*

-11*

-15

-35

-70

-10

-35

-70

<シングルシリーズラインアップ> <デュアルシリーズラインアップ>

Note：パッケージはJEDEC表記です。( )内はROHMパッケージ、[ ]内はJEITAコード、<>内はGENERALコードを示します。

Note：パッケージの( )内はROHMパッケージ、<>内はGENERALコードを示します。

*Ta=25℃
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(8)Drain
*1 Body Diode
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(2)Drain
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*1 Body Diode

(1)Drain
(2)Drain
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*1 Body Diode

パッケージ名
パッケージ
サイズ

(mm)

VDSS

(V)

電流値(A) Ta=25℃

0 -5 -10
内部回路図

<DFN2020-8D>
(HUML2020L8 Dual)

2.0×2.0×0.6

-40

-60

-3.5

-2.5

UT6JB5

UT6JC5

(TSMT8)

(SOP8)

2.8×3.0×0.8

6.0×5.0×1.75

QH8JB5

QH8JC5

SH8JB5

SH8JC5

-3.5

-5

-8.5

-7.5

-40

-40

-60

-60

(1)Tr1 Source

(2)Tr1 Gate

(3)Tr2 Source

(4)Tr2 Gate

(5)Tr2 Drain

(6)Tr2 Drain

(7)Tr1 Drain

(8)Tr1 Drain
*1 Body Diode

(1)Tr1 Source 

(2)Tr1 Gate

(3)Tr2 Drain

(4)Tr2 Source

(5)Tr2 Gate

(6)Tr1 Drain

(7)Tr1 Drain

(8)Tr2 Drain
*1 Body Diode
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(1) (2) (3) (4)

(8) (7) (6) (5)

(1) (2) (3)

(5)(6),(7) (4),(8)

(1) (2) (3) (4)

(8) (7) (6) (5)
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*1

*1
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*1*1

*1

*1


